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PRILOGA   SL 

PRILOGA 

POPRAVEK 

Uredbe Sveta (ES) št. 320/2008 z dne 7. aprila 2008 o razveljavitvi izravnalnih dajatev na uvoz 

nekaterih elektronskih mikrovezij, znanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni pomnilniki), s 

poreklom iz Republike Koreje in zaključku postopka 

(UL L 96, 9.4.2008, str. 1) 

Stran 12, člen 1 

Besedilo:  

"Člen 1 

Z Uredbo (ES) št. 1480/2003 se z 31. decembrom 2007 razveljavi izravnalna dajatev, uvedena na 

uvoz nekaterih elektronskih integriranih vezij, znanih kot DRAM, proizvedenih z uporabo različic 

procesne tehnologije kovinskooksidnih polprevodnikov (MOS), vključno z dopolnilnimi vrstami 

MOS (CMOS), vseh vrst, gostot, različic, ne glede na hitrost dostopa, konfiguracijo, paket ali okvir 

itd., s poreklom iz Republike Koreje, postopek pa se zaključi." 

Se glasi: 

"Člen 1 

Izravnalna dajatev na uvoz nekaterih elektronskih integriranih vezij, znanih kot dinamično bralno-

pisalni pomnilniki (DRAM), proizvedenih z uporabo različic procesne tehnologije 

kovinskooksidnih polprevodnikov (MOS), vključno z dopolnilnimi vrstami MOS (CMOS), vseh 

vrst, gostot, različic, ne glede na hitrost dostopa, konfiguracijo, paket ali okvir itd., s poreklom iz 

Republike Koreje, uvedena z Uredbo (es) št. 1480/2003, se razveljavi z 31. decembrom 2007, 

postopek pa se zaključi." 

 




